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Laboratorio 10

1. Projetar um sistema de memoria a partir de um chip (moédulo) basico de meméria, de acordo
com 0s passos de projeto abaixo.

WrEn
a) Projete um moédulo de meméria RAM de 128B
(128 x 1B), conforme a figura ao lado usando a  Address
instanciagcdo direta conforme dado em aula.

Observem que devem ser usados sinais Data I SN

separados para leitura (Q) e escrita (D). A — 128 x 1B
memoria deve ter escrita sincrona, na borda de  Clock
subida do clock, e leitura assincrona, bastando

colocar o endereco desejado. [Entregar .vhd]

1KB, com organizagcdo de 256 x 4B,
conforme a figura, utlizando 8 mddulos
desenvolvidos no item (a). Considere que o DataO
barramento de enderecos tem 10 bits ataOut
(capacidade para enderecar 1024 linhas). pataln 256 x 4B
Utilize os oito médulos (8 x 128B) do item  Clock
(a), conforme mostrado no diagrama da
figura abaixo. Para isso, vocé precisara
projetar o decodificador de enderecos de acordo com as especificagbes, conforme
descrito nos ultimos slides da aula sobre memoria. IMPORTANTE: a saida do
sistema de memoria (valor lido) deve ter alta impedancia caso o endereco for
invalido. [Entregar .vhd]

b) Projete um sistema de memodria RAM de lern

Address

\ 4

\ 4

\ 4

;
1.1 1.2 1.3 1.4
128 x 1B 128 x 1B 128 x 1B 128 x 1B
256 linhas <
21 22 2.3 2.4
128 x 1B 128 x 1B 128 x 1B 128 x 1B
\
~— _
——
32 bits

c) Desenhe o mapa de memdria, como mostrado nos ultimos slides da aula sobre
memoria. Indigue no mapa quais modulos (de 1.1 a 2.4) mapeiam para quais
regibes de enderecamento. Indique também as regifes validas e ndo validas.
[Entregar arquivo pdf com o mapa (formato livre)]
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